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摘要(译)

像素结构具有基板，以及设置在基板上的第一子像素单元，第二子像素
单元和第三子像素单元。第一子像素单元具有以三角形形式布置的三个
第一子像素，第二子像素单元具有以三角形形式布置的三个第二子像
素，并且第三子像素单元具有以三角形形式布置的三个第三子像素。第
一子像素单元的一个第一子像素，与第一子像素单元相邻的第二子像素
单元的一个第二子像素，以及与第一子像素单元相邻的第三子像素单元
的一个第三子像素形成显示像素单元。
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